您好！打扰您了！

下图是一个高压输出整流图。
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L2、L4为尖峰抑制器（饱和电感），主要用来抑制D2、D4反向恢复电流。

目前在D2、D4、D6和D8的阳极引线上各用1个铁基纳米晶合金磁芯（磁芯尺寸为32×20×15）穿绕5匝，它们的反向恢复电流电流在满载输出时只有3－5A，但是L2、L4、L6和L8磁芯的温度较高，磁芯外壳有110－130度。麻烦请教一下怎样来选择磁芯，又怎样计算穿绕匝数，才能既抑制了续流管的反向恢复电流，又保证磁芯的温度在安全范围，在这里其实只是想让尖峰抑制器在整流管导通时，能够迅速阻止流过续流管的电流，延时时间不能太长（小于500nS即可），如果过长在续流时就会影响续流管的导通时间； 

谢谢！

顺祝：平安、幸福！

E-mail:hhcdy@126.com

      Chsun2@163.com

